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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 10月 4日 (2005.10.4)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】 Ｓ ｉ 単 結 晶 基 板 上 に 緩 衝 層 を 介 し て 、 窒 化 ガ リ ウ ム 系 半 導 体 の 積 層 構 造 を

す る Ｉ Ｉ Ｉ 族 窒 化 物 半 導 体 素 子 に お い て 、 Ｓ ｉ 基 板 の 表 面 に 、 有 機 Ｉ Ｉ Ｉ 族
化 合 物 ま た は Ｉ Ｉ Ｉ 族 塩 化 物 か ら 生 成 す る 、 主 と し て Ｉ Ｉ Ｉ 族 金 属 元 素 か ら 構 成 さ れ た 堆
積 層 を し 、 該 堆 積 層 上 に 、 Ｉ Ｉ Ｉ 族 窒 化 合 物 半 導 体 結 晶 か ら 構 成 さ れ る 緩 衝 層 を
し 、 さ ら に そ の 上 に Ｉ Ｉ Ｉ 族 窒 化 物 半 導 体 層 を す る こ と を 特 徴 と す る Ｉ Ｉ Ｉ 族 窒 化 物
半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】 前 記 Ｉ Ｉ Ｉ 族 金 属 元 素 か ら 構 成 さ れ る 堆 積 層 が 、 Ｓ ｉ 基 板 の 表 面 を 、 有 機 Ｉ
Ｉ Ｉ 族 化 合 物 ま た は Ｉ Ｉ Ｉ 族 塩 化 物 に 曝 す こ と で 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の Ｉ Ｉ Ｉ 族 窒 化 物 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】 前 記 Ｉ Ｉ Ｉ 族 金 属 元 素 か ら 構 成 さ れ る 堆 積 層 の 生 成 温 度 を Ａ 、 そ の 上 に 形 成
さ れ る 緩 衝 層 の 形 成 温 度 を Ｂ 、 さ ら に そ の 上 に 形 成 さ れ る Ｉ Ｉ Ｉ 族 窒 化 物 半 導 体 層 の 形 成
温 度 を Ｃ と し た 場 合 、 上 記 に Ａ ＜ Ｂ ＜ Ｃ な る 関 係 が あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載
の Ｉ Ｉ Ｉ 族 窒 化 物 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】 上 記 温 度 は 、 Ａ が ２ ０ ０ ℃ 以 上 ３ ５ ０ ℃ 以 下 、 Ｂ が ３ ５ ０ ℃ を 越 え ６ ０ ０ ℃
以 下 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の Ｉ Ｉ Ｉ 族 窒 化 物 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。
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